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Objetivos 

 

Permitir que o aluno conheça diferentes metodologias de projeto de circuitos integrados CMOS  analógicos de  baixa 

potência e baixa tensão e alta freqüência, conhecer as principais técnicas de leiaute para a implementação de circuitos 

integrados   analógicos   de   alta   precisão   elétrica   e  robustos  ao  descasamento  entre  dispositivos,  interferência 

eletromagnética e radiação e que o aluno possa projetar um circuito integrado analógico desde  a  sua concepção até o 

leiaute. 

 
Metodologia Adotada 

 

Abordagem expositiva em sala de aula. 

 

Recursos necessários 

 

Sala de Aula. 

 

Programa para 12 semanas 

 

1. Procedimento de Projeto de Circuitos Integrados Analógicos; 

2. Sub-circuitos CMOS: Projeto de chave MOS, diodo MOS e de Fonte de Corrente/Sinks MOS; 

3. Sub-circuitos CMOS: Projeto de Espelhos de Corrente; 

4. Sub-circuitos CMOS: Projeto de Amplificadores Diferencial e Cascode; 

5. Sub-circuitos CMOS: Projeto de Amplificadores de Saída; 

6. Sub-circuitos CMOS: Projeto de Circuitos de Referência dependente da tensão e da temperatura; 

7. Sub-circuitos CMOS: Projeto de Comparadores; 

8. Projeto de um Amplificador Operacional CMOS de Transcondutância (OTA); 

9. Projetos de Amplificadores CMOS de Alto Desempenho; 

10. Técnicas  de  Leiaute  para  implementação  de  circuitos  integrados  analógicos com alta precisão elétrica que são 

robustos a influência dos erros sistemáticos e aleatórios decorrentes do processo de fabricação; 

11. Transistores robustos ao descasamento, ao efeito avalanche, à descarga eletrostática (ESD) e à radiação; 

12. Fundamentos de Projetos de Circuitos Integrados Analógicos de Alta freqüência (simulação e leiaute). 

 
Método de Avaliação  

 

Provas, Lista de Exercícios e Laboratório. 
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